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II. PRE-REQUISITOS
EMBS5108 — Circuitos Elétricos

1. EMENTA

Introducdo a eletronica. Jungdo PN. Diodos. Circuitos com diodos: ceifadores,
grampeadores, retificadores. Transistor de juncdo bipolar. Polarizagdo e circuitos
amplificadores com transistores bipolares. Transistores de efeito de campo (FETs) e
suas aplicagdes. Amplificadores Operacionais. Circuitos com amplificadores
operacionais operando em malha aberta ¢ em malha fechada com realimentagdo
positiva e negativa. Filtros analdgicos.

IV.  OBJETIVOS

Ao final da disciplina o aluno serd capaz de analisar circuitos eletronicos basicos
com diodos, transistores ¢ amplificadores operacionais, de modo a introduzi-los na
pratica de projeto de circuitos eletronicos.

V. CONTEUDO PROGRAMATICO

1. Introducio a Eletréonica Analogica, Diodos Ideais e Reais
1.1. Introducdo a eletronica
1.2. Materiais semicondutores
1.3. Diodo semicondutor
1.4. Estrutura, funcionamento ¢ aplicagdes do diodo semicondutor



1.5. Diodos Emissores de Luz (LEDs)
1.6. Circuitos com diodos

2. Transistor de Junc¢iao Bipolar (TBJ)
2.1. Transistor de Jungdo Bipolar: estruturas e configuragdes basicas
2.2. Construgdo, operacao ¢ configuragdo do TBJ
2.3. Configuracdo base comum, coletor comum e emissor comum
2.4. Teste do transistor e leitura de parametros importantes nos datasheets
2.5. Configuragdes dos diversos circuitos de polarizagdo
2.6. Analise em corrente alternada (ca) do TBJ

3. Transistor de Efeito de Campo (FET)
3.1. Transistor de Efeito de Campo: estruturas e configura¢des basicas
3.2. JFET’s
3.3. MOSFET’s
3.4. MESFET’s
3.5. Resumo das curvas e principais caracteristicas
3.6. Polarizacdo dos transistores de efeito de campo
3.7. Analise do FET para pequenos sinais

4. Amplificadores
4.1 Amplificadores operacionais: estrutura, funcionamento e configuragdes
basicas

5. Filtros
5.1 Filtros analégicos: topologias basicas
5.2 Resposta em frequéncia
5.3 Projeto de filtros analogicos

6. Osciladores
6.1. Introducdo aos osciladores,
6.2. Critério de Barkhausen
6.3. Simulagdes
6.4. Aplicagoes

7. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Esses contetidos serdo desenvolvidos com aulas expositivas e dialogadas pelo
professor responsavel pela disciplina e resolucdes de exercicios. As aulas expositivas
e dialogadas acontecerdo em sala de aula.

A disponibilizacdo do material (notas de aula, lista de exercicios, leituras
complementares, dentre outros) sera feita em sala de aula e na plataforma Moodle da
disciplina, ap6s cada aula.

A nota principal sera baseada em duas provas de forma sincrona, em sala de aula.
A previsao das datas das provas esta no cronograma (esta sujeita a alteragao).



8. METODOLOGIA DE AVALIACAO

Serdo aplicadas duas avaliagdes parciais individuais, previamente agendadas no
cronograma da disciplina e contemplando o contetido previsto. Adicionalmente,
poderdo ser solicitadas entregas de exercicios, questionarios e trabalhos, conforme
necessidade observada em sala e a critério dos professores, compondo o conjunto de
tarefas realizadas ao longo do semestre. Também serdo desenvolvidas atividades
praticas, responsaveis pela parcela restante da nota. A média final (MF) sera calculada
conforme a formula:

MF = provas*0,6 + listas*0,2 + atividades praticas*0,2

Sera considerado aprovado o estudante que alcancar média igual ou superior a
5,75 (cinco virgula setenta e cinco) ao final do semestre letivo, e esta sera sua nota
final na disciplina, desde que tenha comparecido a um minimo de 75% da carga
horéria da disciplina (Resolu¢do n°227/CUn/2026).

9. AVALIACAO FINAL

O(a) aluno(a) com frequéncia suficiente e média das notas entre trés (3,0) e cinco
virgula cinco (5,5) terd direito a uma nova avaliag¢ao no final do semestre que versara
sobre todo o contetido da disciplina, conforme o que dispde o0 § 2° do Art. 108 e §
3° do Art. 109 da Resolug¢ao n°227/CUn/2026. Neste caso, tera sua nota final
substituida pela nota da avaliacao de recuperagdo, caso esta seja maior que aquela. A
nota minima de aprovagao ¢ seis (6,0).

Caso o(a) aluno(a) ndo compareca a 75% da carga horaria da disciplina estara
automaticamente reprovado, conforme dispdem no Art. 107 § 2° da Resolucio
n°227/CUn/2026.

Os(as) alunos(as) que, por motivo de forga maior e plenamente justificado, deixar
de realizar a avaliagdo prevista no plano de ensino devera formalizar, mediante
requerimento e apresentacio de documentacio original comprobatoria, o pedido
de nova avaliacao junto a/ao docente responsavel pela disciplina, no prazo de 3
(trés) dias tteis, conforme o que dispde o Art. 114, da Resolucio n°227/CUn/2026.
Ap6s a andlise do pedido e seu deferimento, os(as) alunos(as) poderdo realizar a
avaliag@o de segunda chamada na data, no local e horario definido no cronograma.



10. CRONOGRAMA

Semana Data Conteido
1 10/08 — 12/08 | Apresentacdo do plano de ensino, Introdugao a Eletronica
Analdgica, Diodos Ideais e Reais
2 17/08 — 19/08 | Diodos
3 24/08 — 26/08 | Diodos
4 31/08 — 02/09 | Transistor de jun¢do bipolar
5 07/09 Feriado
5 09/09 Transistor de juncdo bipolar
6 14/09 — 16/09 | Transistor de jungdo bipolar
7 21/09 — 23/09 | Transistor de jun¢do bipolar / Transistor de efeito de campo
8 29/09 Transistor de efeito de campo
8 30/09 Avaliacio tedrica 1 — prova escrita (em sala de aula)
9 05/10 = 07/10 | Amplificadores Operacionais
10 12/10 Feriado
10 14/10 Amplificadores Operacionais
11 19/10 — 21/10 | Amplificadores Operacionais / Filtros analégicos
12 26/10 Filtros analégicos
12 28/10 Feriado
13 02/11 Feriado
13 04/11 Filtros analdgicos
14 09/11 Filtros analogicos
14 11/11 Avaliacio tedrica 2 — prova escrita (em sala de aula)
15 16/11 — 18/11 | Osciladores
16 23/11 —25/11 | Osciladores
17 30/11 — 02/12 | Prova de segunda chamada
18 07/12 —09/12 | Prova de recuperagdo

Cronograma esta sujeito a alteracdoes.
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3. OBSERVACOES

Poderdo ser disponibilizados videos e materiais complementares para auxiliar o estudo
dos alunos em casa, entretanto, eles ndo substituem as aulas presenciais.
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